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ESPECIALIDAD: DISENO DE MATERIALES SEMICONDUCTORES PARA DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS (DMS-2023-01)

Atendiendo a las exigencias actuales de la Industria de los Semiconductores y considerando la
nueva politica de Nearshoring y la Ley Chips de los Estados Unidos, punto de inicio del Plan Sonora
en México, se propone la especialidad “DISENO DE MATERIALES SEMICONDUCTORES PARA
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS".

Esta especialidad busca aportar al perfil de egreso de los ingenieros, conocimientos relacionados
con las técnicas utilizadas para el diseno de materiales semiconductores para dispositivos
electrénicos. Se proponen 5 asignaturas. Esta especialidad puede incorporarse a diferentes
carreras de ingenieria, como Ingenieria Electrénica, Ingenieria Mecatrénica, Ingenieria en
Materiales, Ingenieria en Nanotecnologia y carreras afines a la electrénica.

Debido al perfil y caracterizacién de las asignaturas, es necesario que las y los estudiantes que
tomen esta especialidad, posean habilidades y saberes basicos sobre el tema de los
semiconductores y electrénica. El enfoque estd en los procesos de disefio de materiales
semiconductores para dispositivos electrénicos. Se abordan temas de Fisica del estado sélido,
disefo de experimentos, analisis de propiedades y caracterizaciones de materiales.

ASIGNATURAS.

o DISENO DE EXPERIMENTOS

e PRINCIPIOS FiSICOS PARA EL DISENO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
e ANALISIS DE PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS DE SEMICONDUCTORES

e DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS

¢ COMPONENTES SEMICONDUCTORES DE CONTROL

En términos generales, las asignaturas tienen el siguiente aporte al perfil de egreso:

La asignatura de DISENO DE EXPERIMENTOS, proporciona las herramientas metodoldgicas, para
el Andlisis, caracterizacién, interpolaciéon y prediccidn de los distintos fendmenos involucrados en
las diferentes dreas dentro del proceso de produccién e investigacion con la interpretacion de los
resultados haciendo uso de sus conocimientos para la toma de decisiones.

Las asignaturas de PRINCIPIOS FiSICOS PARA EL DISENO DE DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES y ANALISIS DE PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS DE
SEMICONDUCTORES comprenden el estudio y aplicaciéon de las caracteristicas fisicas y eléctricas
de los semiconductores, asi como las técnicas de obtencidn, crecimiento, modificacién, la
construccién de uniones PN y la importancia de su participaciéon en las caracteristicas operativas
de los dispositivos electronicos y optoelectronicos.
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